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NR011806

MD1211
New Release

Features
►   10ns average rise and fall time with 1000pF load
►   2.0A peak output source/sink current
►   1.2V to 5.0V input CMOS compatible
►   4.5V to 13V total supply voltage
►   Dual matched channels
►   Reduced clock skew
►   Low input capacitance
►   Green packaging 

Applications
►   Medical ultrasound imaging 
►   Piezoelectric transducer drivers
►   Nondestructive evaluation
►   PIN diode driver
►   High speed level translator
►   Clock/line drivers

General Description
The Supertex MD1211 is a high speed, dual MOSFET driver. 
It is designed to drive high voltage N- and P-channel MOSFET 
transistors for medical ultrasound and other applications 
requiring a high output current for a capacitive load. The 
high-speed input stage of the MD1211 can operate from 1.2 
to 5.0 volt logic interface with an optimum operating input 
signal range of 1.8 to 3.3 volts. The level translator uses a 
proprietary circuit, which provides DC coupling together with 
high-speed operation.

Typical Application Circuit
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Ordering Information

DEVICE
Package Option

8-Pin SOIC

MD1211 MD1211LG-G

-G indicates package is RoHS compliant (‘Green’)

Absolute Maximum Ratings

Symbol Parameter Min Typ Max Units Conditions

VDD Main supply voltage 4.5 - 13 V ---

VLL Logic supply voltage 1.2 - 5.0 V ---

VIH Input logic voltage high VLL-0.3 - VLL V

For Logic Inputs INA and INB

VIL Input logic voltage low 0 - 0.8 V

IIH Input logic current high - - 10 μA

IIL Input logic current low - - 10 μA

CIN Logic input capacitance - 5.0 10 pF All Inputs

Outputs

RSINK Output sink resistance - - 12 Ω ISINK = 50mA

RSOURCE Output source resistance - - 12 Ω ISOURCE = 50mA

ISINK Peak output sink current - 2.0 - A ---

ISOURCE Peak output source current - 2.0 - A ---

DC Electrical Characteristics
(Over operating conditions unless otherwise specifi ed, VDD = 12V, TJ = 25°C) 

Parameter Value

Logic Supply Voltage -0.5V to +5.5V

Main Supply Voltage -0.5V to +13.5V

Logic Input Levels -0.5V to VLL+0.5V

Maximum Junction Temperature +125°C

Storage Temperature -65°C to 150°C

Absolute Maximum Ratings are those values beyond which damage to the 
device may occur.  Functional operation under these conditions is not implied.  
Continuous operation of the device at the absolute rating level may affect 
device reliability.  All voltages are referenced to device ground.
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Timing Diagram

Symbol Parameter Min Typ Max Units Conditions

tPLH
Propagation delay when output is from 
low to high - 10 - ns

CLOAD = 1000pF, (see timing 
diagram)

Input signal rise/fall time 2ns

tPHL
Propagation delay when output is from 
high to low - 10 - ns

tr Output rise time - 10 - ns

tf Output fall time - 10 - ns

l tr - tf l Rise and fall time matching - 2.0 - ns
For each channel

l tPLH-tPHL l
Propagation low to high and high to low 
matching - 2.0 - ns

∆tdm Propagation delay match - 3.0 - ns Device to device delay match

AC Electrical Characteristics

Pin # Function Description

1 VLL Logic supply voltage

2 INA Logic input

3 GND Device ground

4 INB Logic input

5 OUTB Output driver

6 VDD Main supply voltage

7 OUTA Output driver

8 VDD Main supply voltage

Pin Description
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Doc.# DSFP - MSD1211                                                                         
NR011806

MD1211

0° - 8 °

45°

7° (4 PLCS)

0.193 ± 0.012
(4.9022 ± 0.3048)

D

0.192 ± 0.005
(4.8895 ± 0.1143)

H1

0.154 ± 0.004
(3.9116 ± 0.1016)

E0.236 ± 0.008
(5.9944 ± 0.2032)

H

0.061 ± 0.008
(1.5494 ± 0.2032)

A

0.007 ± 0.003
(0.1778 ± 0.0762)

A1

TYP.
0.050

(1.270)

e

0.016 ± 0.002
(0.4064 ± 0.0508)

B

C
0.010 ± 0.002

(0.254 ± 0.0508)

0.035 ± 0.015
(0.889 ± 0.381)

L

h
0.020 ± 0.009

(0.508 ± 0.2286)

L1

0.0275 ± 0.0025
(0.6985 ± 0.0635)

Note:  Circle (e.g.  B  ) indicates JEDEC Reference.
Dimensions in Inches

(Dimensions in Millimeters)
Measurement Legend =

8-LEAD SMALL OUTLINE PACKAGE (SOIC) (LG)



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
 

mailto:org@eplast1.ru

